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Zaktad Badan Materiatéw i Struktur Pétprzewodnikowych

Przyklady zastosowan skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM)

Katodoluminescencja - dyslokacje
widoczne jako ciemne punkty w
diodzie laserowej InGaN/GaN
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Widmo katodoluminescenciji diody
laserowej InGaN/GaN w zakresie
ultrafioletu
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Cathodoluminescence [a.u.]
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Zastosowanie niskoenergetycznej wigzki
elektronéw (energia 1 keV) do badan
struktur na bazie izolatoréw
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Mapa rozkltadu pierwiastkow w
nanoczgstkach, uzyskana na
podstawie badah XEDS




